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  P382جهت آنالیز شیمیایی گرافیت گرید  ودقیق توسعه روش صحیح
 اي  هسته
 

 2، نرگس حسینی 2، بیژن تحویلداري 1، امیرسعید شیرانی *1راهله طوماري

 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته اي .1

  پژوهشکده چرخه سوخت هسته ايسازمان انرزي اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، .  2

  
     :چکیده

براي کاربردهاي گرافیت به عنـوان کندکننـده و بازتابنـده در راکتورهـاي هسـته اي      
ویژگیهـاي گرافیـت    نیز ، مخلوص بالا امري ضروري است، زیرا وجود ناخالصیها در حد بسیار ک

مثال سطح مقطع جذب نوترونی گرافیت  براي.  رابطور قابل ملاحظه اي تحت تاثیر قرار میدهند
  .افزایش می یابد  Gd,Eu,Sm,Dy ،در صورت وجود ناخالصی هاي کم مقدار عناصري چون

سـولفوریک و   ، در این پژوهش انحلال کامل گرافیت با مخلوطی از اسـیدهاي معـدنی نیتریـک   
 بـه  و )loss(اتـلاف  و آلودگی حداقل، زمان کمترینبا مایکروویو پرکلریک با استفاده از سیستم

 بـا روش )  Eu,Dy,Gd,Sm,Si,Al,Fe,Ca,Ti,V(عنصـر کـم مقـدار     10 آن تعیـین  دنبال
ICP-OES   و تعیـین عناصـر B,Cd      بـا اسـتفاده از فراینـد ashing    و در پـی آن  تکنیـک

 .آنالیزي اسپکتروفوتومتري مرئی مورد بررسی قرار گرفته است

ین عناصر باروشهاي ذکـر شـده در محـدوده رضـایت     طی این پژوهش،راندمان حاصل از آنالیز ا
  . قرار گرفته است بخش

مورد نظر در  میزان ناخالصیهايهدف کلی از این تحقیق، توسعه روش صحیح و دقیق براي تعیین 
  .می باشد گرافیت گرید هسته اي

، مایکروویو،  ICP-OES، عناصر کم مقدار گرافیت گرید هسته اي، :کلید واژه 
  .اسپکتروفوتومتر

 
  

 




